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Para los efectos de evaluacion se usara la escala vigesimal de cero a veinte
El promedio final(PF), se obtiene de la siguiente, forma:

PF= (0.3P1+0.3P2+0.4P3)

P1: Promedio de la evaluacion Teorica - Practica de la mitad de semestre.

P2: Promediio de la Evaluacion Tedrica - Practica al finalizar el semestre.

P3: Promedio de los Trabajos Académicos.

Para que el alumno sea promovido debe tener una nota aprobatoria, PF = 11, la
fraccién de 0,5 0 mas puntos va a favor de la unidad inmediata superior, siendo esto
solamente valido para el promedio final.

Para los casos en que el alumno no haya cumplido con ninguna o varias evaluaciones
parciales se considerara la nota de cero (0) para los fines de efectuar el promedio
correspondiente.

Al término de las evaluaciones finales se programara un examen de caracter sustitutorio a
una nota del promedio 1 0 promedio 2, para aquellos alumnos que hayan obtenido promedio
desaprobatorio en la evaluacion teorica - practica. Los alumnos que opcionalmente
participen de dicho examen deben acreditar un promedio no menor de 07; y el 70% de
asistencia al curso. El promedio final (PF) para dichos alumnos no excedera a doce (12).
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SUMILLA

Diodos Semiconductores y sus aplicaciones en circuitos
limitadores enclavadores y multiplicadores de voltaje. Circuitos
rectificadores. Fuentes de alimentacion y filtros. El diodo Zener y
el regulador Zener. El Transistor Bipolar, Polarizacion y
Estabilizacion. Andlisis de pequefia sefial del BJT, El FET,
Polarizacion del FET. Andlisis de pequefia sefial del FET.
Circuitos Multietapa. Configuraciones mixtas con BJT y FET. El
Amplificador diferencial.

OBJETIVO GENERAL

Analiza, disefa, especifica, modela, selecciona y prueba circuitos,
equipos y sistemas electronicos analdgicos y digitales, con criterio
para la produccion industrial y uso comercial.




OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Analiza, disefia, especifica, simula y prueba circuitos
analégicosbasicos, tales como, circuitos con diodos, fuentes de
alimentacion yamplificadores de pequefia sefial con BJT y FET, en
forma rigurosa, creativay cuidadosa.

e Maneja las herramientas de andlisis y disefio de circuitos
analégicosbésicos con cuidado y rigurosidad.

e Mide las especificaciones de los circuitos analégicos basicos
concuidado y demuestra preocupacion por usar las técnicas de
medicibnadecuadas.

e Interpreta correctamente las caracteristicas técnicas de los
circuitosanaldgicos basicos.

METODOLOGIA

Segun la unidad de aprendizaje y caracteristicas del tema se utilizaran los
siguientes métodos, procedimientos y técnicas didacticas:

e  Métodos didcticos: Inductivo — Deductivo y trabajo colectivo.

e  Procedimientos didécticos: Observacion, auto aprendizaje, estudio dirigido, la
asignacion,  conversacion, dinamica grupal, sintesis, exposicion 'y
demostracion.

e Técnicas Didacticas: Expositiva, seminarios, practicas calificadas, guias -
separatas, dinamica de grupo, lecturas guiadas, monografias.

MEDIOS Y MATERIALES
Equipos e instrumentos de laboratorio, proyector multimedia, diapositivas, libros,
separatas, calculadora cientifica, papel milimetrado, mota, pizarra, plumones, efc.

IV.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD TEMATICA I: DIODOS SEMICONDUCTORES Y SUS APLICACIONES

Semana I: Diodo Semiconductor, Modelos y curvas caracteristicas.

Semana II: Aplicaciones de los Diodos, circuitos limitadores, enclavadores,
multiplicadores de tension.

Semana lll: Rectificadores y fuentes de Tension
Semana IV: Fuentes de tensién requladas y variables
UNIDAD TEMATICA II: TRANSISTOR BIPOLAR Y MONOPOLAR

Semana V: Transistor Bipolar (BJT), Modelos y Curvas caracteristicas.

Semana VI: Polarizacion del Transistor Bipolar

Semana VII: Transistor de Efecto de Campo, Modelos y Curvas caracteristicas

Semana VIlI: Polarizacion del Transistor de Efecto de Campo.

Semana IX: Examen Parcial

UNIDAD TEMATICA Ill: AMPLIFICADORES DE PEQUENA SENAL

Semana X: Amplificadores de Tension

Semana XI: Amplificadores en cascada
Semana XII: Amplificadores de potencia
Semana XIll: Amplificadores seguidor de emisor
Semana XIV: Amplificadores diferenciales
Semana XV: Amplificadores espejo de corriente
Semana XVI: Examen final

Semana XVII: Examen sustitutorio

V. SISTEMA DE EVALUACION

La evaluacién sera de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Académico.
Requisitos de Aprobacion:




